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DB3TG®

October 2001 - Ed: 2A

DIAC

DO-35

■ VBO : 32V
■ Low breakover current: 15µA max
■ Breakover voltage range: 30 to 34V

FEATURES

Functioning as a trigger diode with a fixed voltage
reference, the DB3TG can be used in conjunction
with triacs for simplified gate control circuits or as
a starting element in fluorescent lamp ballasts.

DESCRIPTION

Symbol Parameter Value Unit

ITRM Repetitive peak on-state current
tp = 20 µs F= 120 Hz

2 A

Tstg
Tj

Storage temperature range
Operating junction temperature range

- 40 to + 125 °C

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS (limiting values)
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Symbol Parameter Test Conditions Value Unit

VBO Breakover voltage * C = 22nF ** MIN. 30 V

TYP. 32

MAX. 34

I VBO1 - VBO2 I Breakover voltage
symmetry

C = 22nF ** MAX. ± 2 V

∆ V Dynamic breakover
voltage *

VBO and VF at
10mA

MIN. 9 V

VO Output voltage * see diagram 2
(R=20Ω)

MIN. 5 V

IBO Breakover current * C = 22nF ** MAX. 15 µA

tr Rise time * see diagram 3 MAX. 2 µs

IR Leakage current * VR = 0.5 VBO max MAX. 10 µA

* Applicable to both forward and reverse directions.
** Connected in parallel to the device.

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Tj = 25°C unless otherwise specified)

DB     3 TG

Special V rangeBO

Breakover voltage
3: V typ = 32VBO

Diac Series

ORDERING INFORMATION

Part Number Marking Weight Base Quantity Packing Mode

DB3TG DB3TG (Blue Body Coat) 0.15 g 5000 Tape & Reel

OTHER INFORMATION
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Diagram 1: Voltage - current characteristic curve.
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Diagram 2: Test circuit.
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Diagram 3: Rise time measurement.

25 50 75 100 125

1.08

1.06

1.04

1.02

1.00

VBO [Tj]

VBO [Tj = 25°C]

Tj (°C)

Fig. 1: Relative variation of VBO versus junction
temperature (typical values)
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Fig. 2: Repetitive peak pulse current versus pulse
duration (maximum values).
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PACKAGE MECHANICAL DATA (in millimeters)
DO-35

REF. DIMENSIONS

Millimeters Inches

Min. Max. Min. Max.

A 3.05 4.50 0.120 0.177

B 1.53 2.00 0.060 0.079

C 28.00 1.102

D 0.458 0.558 0.018 0.022

C A BO/

O/ DO/ D

C
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Fig. 3: Time duration while current pulse is higher
50mA versus C and Rs (typical values).



 

 

 

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области  поставок 

электронных компонентов. Мы поставляем  электронные  компоненты  

отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с 

крупнейших складов мира. 

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем 

комплексные и плановые поставки   широчайшего   спектра электронных 

компонентов. 

Собственная  эффективная  логистика и склад в обеспечивает надежную 

поставку продукции в точно указанные сроки по всей России. 

Мы осуществляем  техническую поддержку нашим клиентам и 

предпродажную проверку качества продукции. На  все поставляемые продукты 

мы предоставляем  гарантию . 

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на 

предприятия военно-промышленного комплекса  России , а также работаем в 

рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система 

менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.  

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный 

ассортимент  и индивидуальный подход к клиентам являются основой для 

выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями 

радиоэлектронной промышленности, предприятиями  ВПК и научно-

исследовательскими  институтами России. 

С нами вы становитесь  еще успешнее! 

 

 

 

 

 

Наши контакты: 

Телефон: +7 812 627 14 35 

Электронная почта: sales@st-electron.ru 

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,  

Промышленная ул, дом № 19, литера Н,  

помещение 100-Н Офис 331 

mailto:sales@st-electron.ru

